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摘要(译)

本发明公开了一种多畴垂直取向模式的液晶显示装置，包括一彩膜上基
板、一阵列下基板及填充在上下基板之间的液晶层，阵列下基板的显示
区域包含有多个子像素区域，子像素内设置有像素电极，像素电极上形
成有狭缝或凸起；彩膜上基板表面形成有共通电极，共通电极上形成有
狭缝或凸起；所述共通电极上还形成有狭缝，将与子像素区域相对的共
通电极分割成至少两个区域，分立的共通电极上分别施加电压，施加的
电压中至少有两组值互不相同；实现了多畴的液晶显示模式，且能够使
斜视角方向透过率与正视角方向透过率的差值减小，从而改善色差。
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